Transistoren Tpansucropsr

Si-npn-HF-Transistoren ‘
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Typ Grenzdaten bei g“ = ;g ;)(C:“ elektr. Kenndoten bei ¥, = 25 'C
Tun Npenensisie anavenns npu InekTp. napameTpst npy

Pae  Ucso Ucgo Ueso e hz4:) bei Fr Uckier  bei F bei leso  bei
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mw Vv Vv Vv mA A mA  MH: v mA mA dB mA MHz* 1A v
SF126 600 a3 2 7 500 28.50 2 50 > 60 <05 15 15 45 0.2 1 <0, 33
SF127 600 66 30 7 500 28..560 2 50 > 60) <05 150 15 4.5 02 1 <01 66
SF 128 600 100 60 7 500 28..560 2 50 > 60 <05 150 15 4,5 0,2 1 <01 100
SF 129 600 120 80 7 500 28.280 2 50 > 609 <05 15 15 <0,06 100
SF 136 300 2 12 5 200 28,.560 1 10 >3009 <03 10 1 48 - 36* <01 20
SF137 300 4 20 5 200 28..560 1 10 >300Y) <03 10 1 4.8 5 36 <01 40
SF 225 200 40 25 4 25 >40 10 1 5007) <5 1 200 <05 40
gF 235 zgg 40 25 4 25 28 10 1 4007 <4 1 100* 20,5 40
200 1 0 30 54 | 80,150 10 4 4309 W . 3 4 36 <05 40
F245 good w0 25 § 4 §§ %59 e plg 2000 o i 32 2000 @-& 40
FE235% 150 40 25 |4 120 1 y = 1 <05 40
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